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Цель изучения дисциплины: 
изучение студентами современного состояния и перспективных 

направлений развития твердотельной микроэлектроники, ее элементной базы, 

методов изготовления основных структур интегральных микросхем и их 

практического использования  

Задачи изучения дисциплины: 
Физические основы микроэлектроники. Устройство, принцип 

действия, основные характеристики и параметры базовых элементов 

твердотельной микроэлектроники. Перспективные элементы и предельные 

возможности интегральной микроэлектроники. Физические ограничения 

миниатюризации элементов микроэлектроники. Понятие о наноэлектронике. 

Элементы функциональной микроэлектроники  

Перечень формируемых компетенций: 
ПК-3 - Способен участвовать в разработке топологии монолитных 

интегральных схем, знаком с топологическими принципами построения 

интегральных схем.  

Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетные единицы 

Форма итогового контроля по дисциплине:  Экзамен  


